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OBJETIVOS GENERALES 
Estudiar aplicaciones lineales y no lineales del amplificador operacional. Exponer los principios de amplificadores 
BJT y MOS monoetapa y multietapa. Extender los conocimientos al amplificador diferencial BJT y MOS. Estudiar la 
respuesta en frecuencia de los amplificadores. Estudiar los amplificadores realimentados 

PROGRAMA 
1.-APLICACIONES DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Macromodelos del amplificador operacional. 
Efectos de segundo orden. Análisis de circuitos con amplificadores operacionales: Configuraciones inversoras y no 
inversoras. Circuito seguidor de tensión. Circuito sumador y sumador-restador. Integradores analógicos e 
integradores de ecuaciones diferenciales. Convertidores de tensión-intensidad. Tensiones de referencia. 
Amplificador de diferencias Amplificadores de instrumentación. Amplificadores programables. Comparadores y 
comparadores con histéresis. Cortadores de precisión. Amplificadores logarítmicos y anti_logarítmicos. Divisores 
analógicos y obtención del cuadrado y la raíz cuadrada. 
2.- AMPLIFICADORES MONOETAPA MOS. Configuraciones básicas de amplificadores MOS. Amplificadores MOS 
de una etapa. Cálculo de impedancias y ganancias. Configuración fuente común, puerta común y drenador común. 
Respuesta en frecuencia de amplificadores MOS monoetapa.  
3.- AMPLIFICADORES MONOETAPA BJT. 
Configuraciones básicas de amplificadores BJT. Amplificadores BJT de una etapa. Cálculo de impedancias y 
ganancias. Configuración emisor común, colector común, base común . Respuesta en frecuencia de amplificadores 
BJT monoetapa. 
4.- AMPLIFICADORES INTEGRADOS MONOETAPA. Comparación MOS y BJT. Polarización de IC: Fuentes y 
espejos de intensidad. Amplificadores nMOS con cargas activas. Amplificadores CMOS. Amplificadores MOS 
polarizados con espejos de corriente.  Amplificadores BJT con cargas activas. Acoplo directo en continua: Circuito 
Darlington y Cascodo MOS y BJT. Otros acoplos en continua. 
5.- AMPLIFICADORES DIFERENCIALES.  El par diferencial MOS: Estructura básica y su análisis en continua. 
Análisis de pequeña señal del par diferencial MOS. Ganancia en modo común y diferencial, factor de rechazo e 
impedancia de entrada. El par diferencial BJT: Estructura básica y suanálisis en continua. Análisis de pequeña 
señal del par diferencial: Ganancia en modo común y diferencial, factor de rechazo e impedancia de entrada. 
Respuesta en frecuencia de amplificadores diferenciales MOS y BJT. Amplificadores BICMOS. Estructura del 
amplificador operacional 
6.- INTRODUCCION A LOS AMPLIFICADORES REALIMENTADOS. Conceptos básicos de realimentación. 
Configuraciones básicas. Amplificadores realimentados serie-serie, serie-paralelo, paralelo-serie y paralelo-paralelo: 
Análisis y ejemplos. Estabilidad. 
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CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN 
Existen dos métodos de evaluación a elegir por el alumno antes del día 6 de Octubre  

A) La calificación final de la asignatura consiste en: 100% Examen escrito. El examen escrito consta de la 

resolución de diversos ejercicios prácticos o problemas y cuestiones teóricas. 

B) La calificación final de la asignatura consiste en: 60% Examen escrito, 15% Programa de ejercicios en WebCT, 

25% un problema semanal a resolver por grupos de alumnos con corrección en un seminario. El examen escrito 

consta de la resolución de diversos ejercicios prácticos o problemas y cuestiones teóricas. Este método obliga a 

demostrar un mínimo de un 90% de asistencia a clase durante el cuatrimestre. 


